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KATA PENGANTAR

Pujii syukur kami panjatkan kehadlirat Allah SWT, yang
- telah memberi kekuatan Iman dan Islam kepada kami éehingga
dapat terselesaikannya penyusunan dan.penulisan tugas akhir
Kami yang berjudul Penentuan ﬁpbilitas dan Konduktivitas
pada Semikonduktor Jenis Silikon type-N dan type-P.

Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk
memperoleh gelar kesarjamaan dalam Eidang Fisika pada
Jurusan Fisika Fakultas MIFPA Universitas Diponegoro
Semarang.

Kami menyvadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih
banyak kelemahan dan kekurangannya, maka dari itu kritik
dan saran yang bersifat membangun dari pembaca, berkenaan
dengan tugas akhir ini, dengan senang hati kami terima.

Pada kesempatan ini pula, perkenankan kami wuntuk

mengucapkan terima kasih kepada

1. Bapak DRS. Wahyu Sétiabudi, MS selaku pembimbing I
yang telah banyak membantu. kami selama
menyelesaikan tugas akhir.

2. Bapak DRS. Sumedil selaku pembimbing II yang juga

telah banyak membantu kami sehingga ksami dapat




menyelesaikan tugas akhir kami dengan baik.

3. Bapak Drs. Moh. Dahlan, selaku.Kepala Laboratorium
Fisika Universitas Diponegoro yang telah membantu
kami memberi ijin pénggunaan Labofatorium guna
tugas akhir ini.

4. Bapak/Ibu seluruh staf dosen jurusan Fisika
Fakultas MIPA Universitas Diponeggoro Semarang

5. Bapak Hartono, Mas Gufron dan Mas Nur }ang telah
dengan sukarela membantu penulis

6. Rekan-rekan mahasiswa angkatan ’éD Jurusan Fisika
Fakultas MIPA Universitas Diponegoro

7. Dan kepada semua pibhak yang tidak dapat penulis
sebutkan satu persatu felah membantu dan mendorong

‘terselesaikannya tugas akhir ini

Semoga amalan mereka mendapat limpahan rabmat dan berkah

yvyang berlipat ganda dari Allah SWT.
Semarang, . Februari 1997
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‘MOTTO :

Kalau engkau hendak membanggakan
harta ' benda, tidaklah ada harta
"bendé, tidak ada harta benda yang
melebihi amal saieh. (Al-Akhthal,

penyair)
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Bapak-Ibu yang kami cintai

Saudara-saudaraku yanga kami

sayangil

Rekan-rekar Fisika
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